SD 101A...SD101C, LL101A...LL101C

Silizium-Schottky-Barrier-Dioden
fir allgemeine Anwendungen.

Diese Schottky-Dioden haben einen PN-Schutzring. Sie zeich-
nen sich durch kieine DurchlaBspannung und exirem kurze
Schaltzeit aus und sind vorziiglich als Schutzdioden fiir MOS-
Schaltungen und als Koppeldioden in schnellen Schalt- und

Logikanwendungen geeignet.

Die Diode SD 101A ist das ITT-Aquivalent zur JEDEC-Diode

1N 6263.

Mit der Bezeichnung LL 101A... sind diese Dioden in MiniMELF-

Gehéause lieferbar.

Diese Dioden werden gegurtet geliefert.
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Gewichtca. 0,13 g

Glasgehause JEDEC DO-35
54 A2 nach DIN 41880
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Gewichtca. 0,05 g

Né&heres siehe unter ,,Gurtung*’. MaBe in mm MaBe in mm
Grenzwerte
Symbol Wert Einheit
Spitzensperrspannung SD 101A,LL 101A Urrm 60 Y
SD 101B, LL 101B Uram 50 \
SD 101C, LL 101C Urrm 40 \'
Verlustleistung Pt 400" mw
StoBstrom fiirt = 10 us lrsm 2 A
ausgehendvon T; = 25°C
Betriebs- und Lagerungstemperatur T, Ts 200 °C

auf Umgebungstemperatur gehalten werden.

" Dieser Wert gilt, wenn die AnschluBdrahte direkt am Gehause, bzw. die Elektroden bei MiniMELF-Gehéause,
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SD101A..SD 101C, LL101A...LL 101C

Kennwerte bei T; = 25°C

Symbol min. typ. max. Einheit
Durchbruchspannung
bei Iz = 10 uA SD 101A,LL 101A Uerr 60 - - \'
SD 101B, LL 101B Uen)r 50 - - \
SD 101C, LL101C Uer)r 40 - - \
Sperrstrom
bei U =50V SD 101A, LL 101A Ir - - 200 nA
bei Ug = 40V SD 101B, LL 101B Ir - - 200 nA
bei Ur =30V SD 101C, LL 101C I - - 200 nA
DurchlaBspannung
bei I = 1 mA SD 101A, LL 101A Ur - - 0,41 \
SD 1018, LL 101B Ue - - 0.4 \
SD 101C, LL 101C Ur - - 0,39 \
bei lr = 15 mA SD 101A,LL101A Ue - - 1 \
SD 1018, LL 101B Ur - - 0,95 \
SD 101C, LL 101C Ur - - 0,9 \
Kapazitat
beiUg =0V, f=1MHz SD 101A, LL 101A Cor - - 2,0" pF
SD 101B, LL 101B Car - - 2,1 pF
SD 101C, LL 101C Ciot - - 2,2 pF
Sperrverzégerungszeit ter - - 1 ns
beilr = l[g = 5mADbis 0,1 Ig

) JEDEC-Grenzwert fiir die 1N 6263 ist 2,2 pF.

DurchlaBkennlinien

tiir die Primarleitung durch den

Schottky-0Ubergang
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SD101A...SD101C, LL101A...LL101C
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SD 103A...SD 103C, LL103A...LL 103C

Silizium-Schottky-Barrier-Dioden
fur allgemeine Anwendunggn.

Diese Schottky-Dioden haben einen PN-Schutzring. Sie zeich-
nen sich durch kleine DurchlaBspannung und kurze Schalt-
zeiten aus und sind vorziglich geeignet als Schutzdioden fiir
MOS-Schaltungen und als Koppeldioden in schnellen Schalt-
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und Logik-Anwendungen. Sie schlieBen die Liicke zwischen Kennzeichen [F34:02 =
den Schottky-Dioden fiir kleine Strdme und den 1A-Schottky- _H_ g
Gleichrichtern. Andere Anwendungen sind der Einsatz in 056 3 =
Telefonapparaten als Gehdrschutzgleichrichter und als Gleich- [ Eeina n. 04

richterbriicken mit hchem Wirkungsgrad sowie als Sperrdioden

bei wiederaufladbaren batteriebetriebenen Geraten. Glasgehause JEDEC DO-35 Glasgehause MiniMELF
54 A 2 nach DIN 41880

Mit der Bezeichnung LL 103A... sind diese Dioden in MiniMELF-

Gehause lieferbar. Gewicht ca. 0,13 g Gewicht ca. 0,05 g
MaBe in mm MaBe in mm

Diese Dioden werden gegurtet geliefert.

Néheres siehe unter ,,Gurtung*‘.

Grenzwerte
Symbol Wert Einheit
Spitzensperrspannung
bei g = 50 uA SD 103A, LL 103A Unrm 40 \
SD 103B, LL 103B Urrm 30 %
SD 103C, LL 103C URrrm T 20 \
Verlustleistung bei T, = 25 °C Pt 400" mw
auf 0 bei Ty, = 125 °C abnehmend mit 4 mW/K
StoBstrom trsm 15 A
eine 60-Hz-Sinushalbwelle, ausgehend von T, = 25 °C
Sperrschichttemperatur T; 126 °C
Lagerungstemperatur Ts 175 °C

") Dieser Wert gilt, wenn die AnschluBdrahte in 10 mm Abstand vom Gehause, bzw. die Elektroden bei MiniMELF-Gehéuse,
auf Umgebungstemperatur gehalten werden.
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SD103A...SD 103C, LL103A...LL 103C

Kennwerte bei T; = 25 °C

Symbol min. typ. max. Einheit
Sperrstrom
bei Us =30V SD 103A, LL 103A Ir - - 5 QA
bei Ug =20V SD 103B, LL 103B Is - - 5 HA
beiUg =10V SD 103C, LL 103C Ir - - 5 nA
DurchlaBspannung
bei lr =20 mA Ue - - 0,37 \
bei I = 200 mA Ue - - 0,6 \
Sperrschichtkapazitit Ciot - 50 - pF
beiUr=0V,f=1MHz
Sperrverzug beim Umschalten tr - 10 - ns
bei lr = 50...200 mA auf lg =50 ... 200 mA
bis 0,1 Ig
DurchlaBkennlinie DurchiaBkennlinie
fiir die Primarleitung durch den bei groBen Durchla8stromen
Schottky-Ubergang t, = 300 us, Tastverhaltnis = 2%
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SD103A...SD103C, LL103A...LL103C

StoBstrom - Sperrstrom
in Abhangigkeit von der in Abhéngigkeit von der
Impulsdauer Sperrspannung
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SD 104A...SD104F, LL104A...LL 104F

Kleinsignal-Schottkydioden f
fir HF-Anwendungen bis 1.GHz -
£

max.158
Besondere Eigenschaften: ~
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Anwendungen: Glasgehause JEDEC DO-35 Glasgehause MiniMELF

54 A 2 nach DIN 41880
Fiir den Einsatz als Mischer, Detektoren und Schaltdioden in ac

Schmalbandempfangern.

N e . . Gewichtca. 0,13 g Gewichtca.0,05¢g
Dlle Dioden I.<onnen Ue-gepaart zum Einsatz in Gegentakt- MaBe in mm MaBe in mm
mischern geliefert werden.
Gehduse:
Die SD 104 werden in den Glasgehdusen JEDEC DO-35 und
MiniMELF geliefert. Die Typenbezeichnung fir die Dioden in
MiniMELF ist LL 104.
Grenzwerte bei T, = 25°C
Symbol Wert Einheit
Sperrspannung SD104,LL104,A,C,E Ugr 10 \'
SD104,LL104,B,D,F Ur 5 Vv
Richtstrom lo 30 mA
Betriebs- und Lagerungstemperaturbereich T, Ts -40...150 °C
Kennwerte bei T; = 25 °C
Symbol min. typ. max. Einheit
DurchlaBspannung .
bei I =1mA SD104,LL104,A,B,C,D Ue - - 0,45 \Y
SD104,LL104,E,F Ue - - 0,425 \%
bei [ =10mA SD104,LL104,A,B,C,D Ur - - 0,6 \%
SD104,LL 104,E,F Ue - - 0,55 \
Sperrstrom
beiUg=1V I - - 03 nA
Kapazitat ' _
beiUg=0V SD104,LL104,A,B Ciot - - 1 pF
SD104,LL104,C,D Ciot - - 1,2 pF
SD104,LL 104,E, F Cot - - 1,5 pF
Temperaturkoeffizient von Ug TCur - - -1,5 mV/K
beilr =1mA
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SD 104A...

SD 104F, LL104A...LL104F

DurchlaBkennlinien
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